


















专利名称(译) OLED显示器基板及其制造方法

公开(公告)号 US20160343784A1 公开(公告)日 2016-11-24

申请号 US14/424425 申请日 2015-02-09

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 SHI LONGQIANG
LIU YAWEI

发明人 SHI, LONGQIANG
LIU, YAWEI

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/5212 H01L51/5209 H01L27/3248 H01L27/3262 H01L27/1248 H01L27/3258 H01L27/1218 
H01L2227/323 H01L27/1259 H01L51/56 H01L51/5203 H01L27/326 H01L27/3276

优先权 201410782725.0 2014-12-16 CN

其他公开文献 US9705104

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种OLED显示基板及其制造方法。 OLED显示基板包括基板
（ 10 ），位于基板（ 10 ）上的TFT（ 90 ），钝化层（ 50 位于TFT（ 
90 ）上，位于钝化层上的平坦层（ 60 ） 50 ），连接电极（ 80 ）位于
平坦层（ 60 ）上并与TFT（ 90 ）接触，阳极（ 70 ）位于平坦层（ 60 
）并覆盖连接电极（ 80 ），有机发光层（&lt;b&gt; 71 &lt;/ b&gt;）位于
阳极（&lt;b&gt; 70 &lt;/ b&gt;）上，阴极（72）位于有机发光层上（&lt;
b&gt; 71 &lt;/ b&gt;）;连接电极（&lt;b&gt; 80 &lt;/ b&gt;）通过穿透平坦
层的接触孔（&lt;b&gt; 81 &lt;/ b&gt;）接触TFT（&lt;b&gt; 90 &lt;/ 
b&gt;）&lt;b&gt; 60 &lt;/ b&gt;）和钝化层（&lt;b&gt; 50 &lt;/ b&gt;）;阳
极（&lt;b&gt; 70 &lt;/ b&gt;）通过连接电极（&lt;b&gt; 80 &lt;/ b&gt;）电
连接到TFT（&lt;b&gt; 90 &lt;/ b&gt;）;可以防止OLED显示基板的阴极和
阳极之间的短路，以避免电流集中并确保正常照射OLED
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